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Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение
  высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический 
 университет «МИСиС»

Российская ассоциация литейщиков
16 - 20 ноября 2015 года
проводят 

VIII Международную 

научно-практическую конференцию

«ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ
 ТЕХНОЛОГИИ»

посвященную 85-летию кафедры 

технологии литейных процессов
г. Москва, 2015

Уважаемые друзья и коллеги!

Ректорат, кафедра технологии литейных процессов НИТУ «МИСиС», Российская ассоциация литейщиков  приглашают Вас принять участие в VIII Международной научно-практической конференции «Прогрессивные литейные технологии», которая состоится 16 - 20 ноября 2015 года в помещении Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Тематика конференции:

· Проблемы и перспективы развития литейного производства как основной заготовительной базы машиностроения;
· Использование цифровых технологий в литейном производстве;
· Перспективные материалы, получаемые с использованием литейных технологий;
· Прогрессивные технологии плавки и литья чугуна, стали и сплавов цветных металлов;
· Рациональное природопользование и рециклинг материалов в литейном производстве;
· Современные методы контроля качества, применяемые при производстве фасонных отливок и слитков;   
· Жидкофазные технологии соединения материалов;
· Художественная обработка металлов;
В рамках конференции планируются слушания докладов видных ученых, ведущих специалистов металлургических и машиностроительных предприятий и организаций России и зарубежных стран. Участники конференции получат возможность представить свои разработки, выступить с докладами, установить творческие и деловые контакты. Также будет проведено заседание комиссии УМО.
Будут изданы труды конференции.

Для участия в работе конференции Вам необходимо подать заявку (по факсу, почте или электронной почте), получить счет на оплату от исполнительных секретарей организационного комитета и перечислить организационный взнос на расчетный счет НИТУ «МИСиС».
Организационный взнос за участие одного специалиста в работе конференции составляет 5000,00 руб., включая НДС 762,72 руб. (с учетом стоимости комплекта раздаточных материалов, экскурсии на предприятие и торжественного ужина). Проживание в г.Москве оплачивается участниками отдельно. 

Подробная информация размещена на сайте: www.misistlp.ru.

Регламент работы конференции:

	Дата
	Время проведения
	Мероприятие

	16 ноября
	10.00 – 17.00
	Регистрация участников

	17 ноября
	  9.00 – 10.00
	

	
	10.00 – 13.00
	Открытие конференции, пленарное заседание

	
	13.00 – 14.00
	Обед

	
	14.00 – 18.00
	Пленарное заседание

	
	18.00
	Торжественный ужин

	18 ноября
	10.00 – 13.00
	Секционные заседания

	
	13.00 – 14.00
	Обед

	
	14.00 – 18.00
	Секционные заседания

	19 ноября
	10.00 – 12.00
	Заседание комиссии УМО. 

	
	12.00 – 16.00
	Презентация учебно-производственного комплекса кафедры ТЛП «МИСИС» и другие экскурсии.

	20 ноября
	10.00 – 17.00
	Подведение итогов конференции. Отъезд участников.


Международный программный комитет:

Председатели: 
Eskin D.G., professor of  Brunell University,  UK;
Дибров И.А., профессор, президент Российской ассоциации литейщиков;
Белов Н.А., зам. директора ИЦ ЛТМ НИТУ «МИСиС», профессор; 

тел.: +7 (495) 951-19-28.
Члены: 
· Luzgin D.V., professor of  Tohoku University, Japan;
· Dhindaw B.K., professor of  Christ University,  Bangalore, India;
· Stanislav Vondracek, ESI GROUP MECAS, Czech Republic;
· Nofal A.A., professor of  CMRDI, Egypt;
· Jürgen Bast, professor of  Technische Universität Bergakademie Freiberg , Germany;
· Kim Young Il, professor of  Korea Polytechnic University, Republic of Korea;
· Nam Chul Woo, professor of  Chung Bu National University, Republic of Korea.
Национальный организационный комитет:
Председатель:  ректор  НИТУ «МИСиС», профессор Черникова А.А.
Заместители председателя: 

проректор по науке и инновациям НИТУ« МИСиС», профессор Филонов М.Р.;
заведующий кафедрой ТЛП НИТУ «МИСиС», профессор Белов В.Д., 

тел./факс: +7 (495) 951-17-25.

Члены:
· Травянов А.Я., директор института ЭкоТех НИТУ «МИСиС»
· Аксенов А.А, руководитель Дальневосточного территориального управления ФАНО;
· Матвеева И.А., директор по качеству ОК РУСАЛ;
· Павлинич С.П., первый заместитель генерального директора ОАО «ОДК»;
· Крамаренко Е.И., генеральный директор АК «Рубин»;
· Локшин М.З., президент некоммерческого партнерства «АПРАЛ»; 
· Шаруда А.Н., председатель совета директоров промышленной
компании «ВТОРМЕТ»;

· Цыденов А.Г., генеральный директор ОАО «ЗАС»; 
· Савченко С.В., технический директор ООО «ВЗАС»;
·  Мансуров Ю.Н., зав. кафедрой «Материаловедение и технология материалов» ДВФУ;
· Мельников А.П., директор  ОАО «БЕЛНИИЛИТ», Республика Беларусь;
· Марукович Е.И., директор ГНУ «Институт технологии металлов
НАН Беларуси»;

· Коротченко Н.А., директор ИМЦ НИТУ «МИСиС»;

· Деев В.Б., профессор кафедры ТЛП НИТУ «МИСиС»;
· Тен Э.Б., профессор кафедры ТЛП НИТУ «МИСиС»;

· Батышев А.И. , профессор кафедры ТЛП НИТУ «МИСиС»;

· Колтыгин А.В., доцент кафедры ТЛП НИТУ «МИСиС».
Ответственный секретарь: 

Анна Олеговна Яковлева, тел.: +7 (916) 626-10-42. 

Исполнительные секретари: 
Галина Михайловна Устинова (финансовые вопросы), тел./факс: +7 (495) 638-45-63. 

Ксения Юрьевна Червякова, тел.: +7 (916) 001-60-36.

Наталья Олеговна Короткова, тел.: +7 (919) 775-62-66.
E-mail: pft2015@mail.ru, pft2015@yandex.ru
Адрес оргкомитета конференции: 119049, Москва, Ленинский проспект, дом 4, НИТУ «МИСиС», кафедра ТЛП, ауд. A-105.  

Правила оформления тезисов 
Тезисы представляются в печатном и электронном виде объемом до 4-х полных страниц формата А4, набранных в текстовом редакторе MS Word, шрифт - Arial, размер шрифта - 12, межстрочный интервал - 1. В заголовке доклада указать: инициалы и фамилию авторов, организацию, город, название доклада. Тезисы направляются в адрес оргкомитета по  E-mail: pft2015@mail.ru, pft2015@yandex.ru
Тезисы принимаются до 30 сентября 2015 г.

Примеры оформления тезисов
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ Al-Si-C ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АЛЮМОМАТРИЧНЫМ КОМПОЗИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ
А.Б. Иванова1, Н.А. Белов1, А.А. Петров2
1НИТУ «МИСиС», г. Москва,
2Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
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